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摘要(译)

液晶显示装置包括形成在第一基板上的栅极总线和数据总线，形成在第
一基板上并连接到栅极总线和数据总线的第一晶体管，多个子像素电极
在由栅极总线和数据总线限定的像素区域中形成所述第一基板，控制电
极形成在第一基板上，与多个子像素电极中的至少一个电容耦合，控制
电极为通过第一晶体管施加来自数据总线的显示电压，以及保持在预定
电压电平并构成辅助电容总线和控制电极之间的辅助电容的辅助电容总
线，其中提供第二晶体管通过电容耦合和辅助电容总线或者通过电容耦
合与控制电极耦合的子像素电极之间通过电容耦合和连接到第一晶体管
的子像素电极连接到控制电极的子像素电极，第二晶体管由不同于栅极
总线的栅极总线中的信号驱动。第一晶体管连接，其中提供仅驱动第二
晶体管的栅极总线。
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